"““ $26n49

326848

i

\
J LR pad
DY
ymum%

e 3

MEMORIA DESCRIPTIVA

Correspondiente a la solicitud de registro de Patente de In
vencidn que, por veinte afios, se solicita para Espafia y sus
Colonlas, a fav?r de la firma SOCIETE FIVES LILLE-CAIL, de

nacionalidad francesa, residente en Paris (Francia), 7, Rue
Montalivet, con prioridad de la Patente francesa ne PV. ——-

17.864, de fecha 21 de Mayo de 1.965,

P o r

" DISPOSITIVO PARA IMPEDIR LOS DEPOSITOS EN LAS PAREDES DE

I0S APARATOS DE CRISTALIZACION POR EVAPORACION EN MARCHA

CONTINUA ",
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La presente invencidn se refiere a los aparatos de cris-
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talizacidon por evaporaci6ﬁ, en marcha continua, en los cué—;
les la solucibén a evaporar circula desde la entrada hasta lg|
salida del aparato, y permite que, en diversas secciones de
dicho aparato, sea introducida una solucidn a baja satura—--
cibén para mantener la concentracidn de la solucidn a evaporsl
con el valor deseado en cada una de dichas secciones.

En estos aparatos, los cristales que se forman pueden de-
positarse en las paredes interiores y formar un depdsito per
judicial para el buen funcionamiento del aparato.

La presente invencidn tiene por objeto un dispositivo que
impide la formacidén de estos enojosos depdsitos; dispositivol
que utiliza una solucidn a baja saburacidén introduciéndola -
en las diferentes secciones del aparsto de cristalizacidn y

rociando las superficies interiores en donde son susceptib1e§

Iy en el cual:

lso de 1a fig. 12,

de depositarse los cristales, con el fin de formar sobre di-
chas superficies una pelipula de solucidn a baja saturacidn
que disuelve los cristales. Para efectuar este rociado se —-
tilizan rampas dispuestas en la parte superior y a lo largo
e las paredes ¥ superficies interiores a limpiar,.

La invencidn va a ser shora descrita con referencia al -

dibujo que, a titulo de ejemplo no limitativo, se acompafia -

- La fig, 18, es una vista esquemitica del corte longitu-
dinal de un aparato de cristalizacidn por evaporacidn en ---

marcha conbinua.

- La fig. 2%, es una vista en corte transversal del aparg

El aparato representado en la fig. 12, estd formado con -
in cilindro horizontal (10) que estd dividido en varias célyl
las 0 cimaras por medio de tabiques transversales (12) v en

el que va situado un haz calefactor de placas longitudinales
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(14) que atraviesa todas las células.

Dichas celulas se comunican entre ellas por las abertu--
ras (16) realizadas en la parte inferior de los tabiques --
(12). Una h8lice o tornillo de Arquimedes (18) dispuesta en
el fondo del aparato y pasando a travds de las aberturas --
(16), facilita el paso de los productos de una c&lula a la
contigua.

La solucidn de baja saturacidén a cristalizar, por ejem--
plo un jarabe de fibrica de azficar, entra por.(A4) en la pri
mera célula donde es concentrada hasta saturacidn pasando -
después a la segunda c&lula en donde simultaneamente se in-
troducen gérmenes cristalinos; esta mezcla pasa enseguida,
por las aberturas (16), de c&lula en c&lula donde los cris-
tales se desarrollan y la mezcla final tiene salida, por --
(B), de la filtima cé&lula.

Para eliminar los cristales es necesario introducir en cha
célula una ciefta cantidad de solucidn a baja saturacibn. -
Segln la invencidn, la alimentacidn de las c&lulas se efec—
tlla por rampas de rociado (20) dispuestas a lo largo de las
paredes laterales (22) y los tabiques (16) del aparato en -
su parte superior, de manera tal que se forme sobre dichos
paredes y tabiques una pelicula continua de solucidn a baja
saturacidn., Las suciedades que hubieran podido depositarse
sobre las partes no sumergidas de los repetidos paredes y ~
tabiques son entonces disueltas y arrastradas por la pelicu
la de solucidn a baja saturacidn que discurre hacia abajo a
lo largo de ellos.

Es de notar que, en cada célula, la solucidn de crista—-
lizacidn circula alrededor del haz calefactor (14), segln -
el sentido de las flechas de la fig. 22 y que, por conse~--

cuencia, la solucidn a baja saturacidn que discurre a lo --
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Y lavado de las paredes se hace utilizando rampas de rociado,

largo de las paredes laterales (22) es arrastrada en este -
movimiento y lava igualmente la parte sumergida de estas pa
redes.

La proporcidn de solucidn a baja saturacidn a admitir en
cada cblula, depende evidentemente de la velocidad de la —--
reaccidén pero, en general, esta proporcidn es reducida si -
la solucidn es admitida en las cé&lulas continuamente.

Por contra, si la proposicidn es muy pequefia, las rampas
de rociado no se alimentan correctamente y las paredes y --
tabiques no son rociados en toda su superficie. Para reme--
diar este inconveniente, se procede de la siguiente manera:

En la primera célula, donde no existen cristales, se %wg.
ve a tratar una parte de la solucidn concentrada mezcléndo-
la con la solucidn poco saturada, y se rocian las paredes y
los tabiques con la mezcla poco saturada asi formada.

En las otras cdlulas, segunda y siguientes, se puede pul
sar la alimentacién, es decir no alimentar las bampas de ro
ciado mAs que durante ciertos periodos, lo que permite in--
crementar el rendimiento instanténeo y asegurar asi el lava
do satisfactorio de las paredes.

A pesar de que, en el aparato anteriormente descrito, el

es evidente que puede ser utilizado cualquier otro sistema
para proyectar la solucidén de baja saturacibdn sobre las pary
des interiores del aparabto, para formar sobre ellas una pe-
1fcula de lavado. Igualmente se pueden tambidn limpiar de -~
la misma manera las tuberias situadas en el interior del —-
aparato y susceptibles de recibir depdsitos.
N O ™ A
EN RESUMEN: La Patente de Invencidn que, por veinte afios

se solicita para Espafla y sus Colonias, con prioridad de la
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Patente francesa n® PV. 17,864, de fecha 21 de Mayo de 1.965
ha de recaer sobre las siguientes reivindicaciones:
1a.- "DISPOSITIVO PARA IMPEDIR I.OS DEPOSITOS EN LAS PARE-
DES' DE LOS APARATOS DE CRISTALIZACION POR EVAPORACION EN MAR
CHA CONTINUA", caracterizado por dispéner de los medios par
introducir una solucidn de baja saturacidn en varias seccio-
nes del aparato, para mantener la concentracibn de lé SOLUmw
cibn a evaporar al valor deseado, utilizindose dicha solu~—-
cidn de baja saturacidén para rociar las superficies interio-
res del aparato, donde los cristales son susceptibles de de-
positarse, a fin de formar sobre dichas superficies una pelil
cula de solucidén de baja saturacibén que disuelve los crista-
les.
2a.~ "DISPOSITIVO PARA IMPEDIR IOS DEPOSITOS EN LAS PARE-]
DES DE LOS APARATOS DE CRISTALIZACION POR EVAPORACION EN MAR|
ICHA CONTINUA", segin la 12 reivindicacidn caracterizado porg
los medios para introducir la solucidn de baja saturacidn pa

ra limpieza de las superficies interiores, son capaces de _-

Eacer el rociado de mansra temporizada alternando periodos

e inaccidn con periodos de actividad.

38,~ "DISPOSITIVO PARA IMPEDIR LQOS DEPOSITOS EN LAS PARE-
DES DE LOS APARATOS DE CRISTALIZACION POR EVAPORACION EN MAR
CHA CONTINUA", segiin las anteriores reivindicaciones, carac-

terizado porque, el cuerpo general del conjunto es tubular y

st& dividido en varias c&lulas o cémaras por medio de tabi-
ques separadores, siendo sobre estos tabiques y sobre las pg
edes de dichas células o cdmaras donde actfian los medios -j
ara introducir la solucidn de baja saturacidn, consistentes
n rampas de rociado dispuestas en la parte superior y a lo
argo de los citados tabiques y paredes, convenientemente rg

acionadas con las tuberias de alimentacidn de las que, de -
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preferencia, existe una por célula de cristalizacidn.
42,- "DISPOSITIVO PARA IMPEDIR LOS DEPOSITOS DE LAS PAREA
DES DE LOS APARATOS DE CRISTALIZACION POR EVAPORACION EN MAH
CHA CONTINUA", seglin las reivindicaciones anteriores, caraco
terizado porque, para el rociado de las superficies interio-
res de las zonas del aparato en donde la solucidn que se ——-
concentra no contiene cristales, se utiliza una franccidn --
de la solucidn concentrada en dicho aparato mezclada, en ——-
proporcidn y forma conveniente, con la solucidn de baja saty
racidn.

5&,~ Por Gltimo, se reivindica el objeto sobre el cual --
ha de recaer la Patente de Invencidn que, por veinte afios, -

ge solicita.para Egpafia y sus Colonias, , —

P o 1 !
" DISPOSITIVO PARA IMPEDIR 1.OS DEPOSITOS DE LAS PAREDES DE 4
L0S APARATOS DE CRISTALIZACION POR'EVAPORAC§QN DE MARCHA -
CONTINUA " S

Todo conforme queda expresado en la presente Memoria des-

criptiva que, consta de seis hojas escritas a miquina por --

una sbla cara y dibujos que se a

Ma, a 17 de Mayd de 1.966
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